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บทที่ 5  
 

บทสรุป 
 
 

5.1  สรุปผลการทดลอง 
 

5.1.1  งานวิจัยนี้เตรียมคอมโพสิทเซรามิกกับพอลิเมอร ผงเซรามิกที่ใชเปนแบเรียม
ไททาเนต สวนพอลิเมอรที่ใชเปน พอลิเมอร PVDF นําผงแบเรียมไททาเนตและพอลิเมอร PVDF มา
เตรียมเปนคอมโพสิทโดยวิธีขึ้นรูปแบบเทป  คอมโพสิทมีการเรียงติดกันแบบ 0-3 เปนสวนใหญ อีก
แบบหนึ่งคือแบบ 3-3 

5.1.3  คาคงที่ไดอิเล็กตริก คาการสูญเสียไดอิเล็กตริก คาคงที่ไพโรอิเล็กตริก และ
คาคงที่ไพอิโซอิเล็กตริก แสดงดังตารางตอไปนี้  
 
ตารางที่ 5.1 คาคงที่ไดอิเล็กตริก  คาการสูญเสียไดอิเล็กตริก  คาคงที่ไพโรอิเล็กตริก และคาคงที่ไพอิ

โซอิเล็กตริกของคอมโพสิทที่เตรียมขึ้นในงานวิจัยนี้ 
φ  = 0.15 

BaTiO3/PVDF ที่ 25 oC 
A B C 

คาที่ไดอิเล็กตริก ( rε ) ความถี่ 1 kHz 0.80 9.75 8.77 
คาสูญเสียไดอิเล็กตริก ( δtan ) ความถี่ 1 kHz 0.43 0.20 0.30 
คาคงที่ไพโรอิเล็กตริก ( p )  (μC/m2๐C) - 25 19 
คาคงที่ไพอิโซอิเล็กตริก ( 33d )  (×10-12 m/V) - * * 
คาความจุความรอน (J/kg ๐C) 866.2 - - 
ความหนาแนน ( ρ ) (×103 kg/m3) 2.52 - - 

 

* ไมสามารถวัดได 
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ตารางที่ 5.1 (ตอ) 
φ  = 0.30 

BaTiO3/PVDF ที่ 25 oC 
A B C 

คาที่ไดอิเล็กตริก ( rε ) ความถี่ 1 kHz 0.80 11.48 9.77 
คาสูญเสียไดอิเล็กตริก ( δtan ) ความถี่ 1 kHz 0.48 0.21 0.31 
คาคงที่ไพโรอิเล็กตริก ( p ) (μC/m2๐C) - 41 24 
คาคงที่ไพอิโซอิเล็กตริก ( 33d ) (×10-12 m/V) - 8.7 11.6 
คาความจุความรอน (J/kg ๐C) 3021.7 - - 
ความหนาแนน ( ρ ) (×103 kg/m3) 3.21 - - 

เมื่อ  A  ไมมีการโพลิง 
B  โพลิงทั้งสองเฟสในทิศเดียวกัน 
C  โพลิงทั้งสองเฟสในทิศตรงขามกัน 

 

ตารางที่ 5.2 แสดงผลการทดลองเปรียบเทียบกับสารเมื่อไมมีเฟสพอลิเมอรและไมมีเฟสเซรามิกและ
คาที่คํานวณไดทางทฤษฎีอยูในวงเล็บ 

φ  = 0.00 φ  = 0.15 φ  = 0.30 φ  = 1.00 BaTiO3/PVDF 
at 25 oC 

Poled 
PVDF 

A B C A B C 
Poled 

BaTiO3 

rε  (1 kHz) 8.4 - 13.51 0.80 9.75 8.77 0.80 11.48 9.77 13012 
δtan  (1 kHz) 0.043 0.43 0.20 0.30 0.48 0.21 0.31 0.132 

p  (μC/m2๐C) 293 - 25 19 - 41 24 74 

33d  (×10-12m/V) -114 - * * - 8.7 11.6 1904 

c  (J/kg ๐C) 2322.7 866.2 3021.7 738.6 

  (2085.1) 
- - 

(1847.5) 
- - 

 

ρ  (×103kg/m3) 1.74 2.52 3.21 6.08 

  (2.39) 
- - 

(3.04) 
- - 

 
1 (Afifuddin, 1996)  
2 (Jitphusa, 2005) 
3 (Thipmonta, 2005) 
4 (personal contact) 
* (undetectable) 
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5.2  ขอเสนอแนะ 
 

ขอเสนอแนะตางๆ เหลานี้เกิดจากการแกปญหาที่เกิดขึ้นในระหวางการทําวิจัยเพื่อ
วิทยานิพนธ ขอเสนอแนะเหลานี้อาจจะมีประโยชนสําหรับผูสนใจศึกษาวิธีการเตรียมวัสดุคอมโพ
สิทและการวัดคาตางๆ  ที่กลาวถึงในวิทยานิพนธ 

5.2.1  การเตรียมสารตัวอยาง  พบวา  ขอบกพรองอันอาจเกิดขึ้นเนื่องจาก
กระบวนการเตรียม อันไดแก  อัตราเร็วของแทงแมเหล็กกวนสารไมสม่ําเสมอ  การเจือปนของฝุน
ละออง  เปนตน  ดังนั้นในกระบวนการเตรียมจําเปนตองระมัดระวังในเรื่องของความสะอาดของ
เครื่องมือและอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของในการเตรียมสารตัวอยาง 

5.2.2  การศึกษาดานไพอิโซอิเล็กตริกนั้น  วิธีการนําสารตัวอยางมาติดตั้งลงบนที่
จับยึดควรใชความประณีตเปนพิเศษ เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการโคงงอของสาร
ตัวอยางหรือการสั่นของสารตัวอยางดวยความถี่ที่ไมตองการ  

5.2.3  ชวงเวลาที่ใชระบบอินเทอรเฟอรโรมิเตอรวัดคาคงที่พิโซอิเล็กตริกนั้นควร
เปนชวงเวลาที่มีสัญญาณรบกวนจากภายนอกนอยที่สุด  และถาสามารถเชื่อมโยงระบบอินเทอร
เฟอรโรมิเตอรเขากับระบบคอมพิวเตอรไดคาดวาจะสามารถวิเคราะหผลการทดลองไดงายและ
สะดวกขึ้น 
 
5.3  งานวิจัยตอเนื่องในอนาคต 
 

5.3.1  ปรับปรุงขั้นตอน  เงื่อนไขการเตรียมเพื่อใหไดวัสดุคอมโพสิทที่มีเฟสการ
เชื่อมติดกันอยางใดอยางหนึ่ง เพราะวัสดุคอมโพสิทที่เตรียมไดเปนลักษณะของการเรียงติดกันแบบ 
0 – 3 รวมกับ 3 – 0 

5.3.2  โดยทฤษฎีพบวาระบบอินเทอรเฟอรโรมิเตอรสามารถมีกําลังแยกความแตก 
ตางของระยะทางไดถึงระดับ 10-14 – 10-15 m จึงคาดวาหากมีการปรับปรุงระบบอินเทอรเฟอรโร
มิเตอรใหมีประสิทธิภาพถึงขีดสุดแลวนาจะสามารถนํามาชวยตรวจสอบการตอบสนองสนามไฟฟา 
ของวัสดุที่มีสมบัติไพอิโซอิเล็กตริกไดอีกหลายชนิดแมวาวัสดุเหลานั้นมีการตอบสนองดังกลาวใน
ปริมาณนอยก็ตามเชนวัสดุประเภทสารกึ่งตัวนําประกอบ (semiconductor compound) ตางๆ 

 
 
 


